一、怎么将润湿角大于100度的SiC分散到液态铝中？

1 加表面活性剂，降低表面能

2 升温，降低表面能

3 机械混合，如搅拌，超声波

二、对非化学计量化合物所在环境增加氧气分压，使化合物密度有何变化
1 缺阴  
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        增加后，平衡右移，
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2阳离子间隙  
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        增加氧气分压后，间隙子减少，密度也减小

3阴离子间隙（不确定是什么） 
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增加氧气分压，平衡右移，
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增加氧气分压，平衡左移，
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5对于如
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等与O2 无关物质，增加氧气分压，密度不改变。
三、简述导出一下两个固相反应动力学方程式时的物理模型和适用条件，有什么缺陷
1、
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，物理模型：反应原始为半径为R的球，反应进行到t时刻，厚度为x，在
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时，反应遵循
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，此即平板反应模型。

  方程为杨德尔方城，缺陷：对固相反应初期描述好，与反应中后期结果偏差较大
2、
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反应过程中，假设半径为R的球保持其半径不变，
[image: image13.wmf]C

B

A

®

+

高温下反应很快，A在C中的扩散成为反应的控速环节（还有密度问题？）

四、已知固相反应有
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，其中x为反应产物层厚，R为固相颗粒原始半径，K是反应速度常数，反应率
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＝（反应物原始总量－t时刻反应物总量）/反应物原始总量，求分别经过多少时间后，反应率达到0.5和1
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同理，
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扩散和传质的区别，什么是控速环节
传质（Mass Transfer）又称“物质传递”。传质属于扩散，它与扩散的区别在于：传质多对应于多相反应中的扩散，如液-气反应、气-固反应、固-液反应、固-固反应、不互溶的液-液反应等。
     假设气态的A 扩散到固态的C表面，与C反应生成气态的B。这一反应实际上由三个步骤组成：1）A 扩散到C 表面；2）A反应生成B；3）B离开C 表面扩散到气相中。若用
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 分别表示A，B，C物质从本体中扩散到界面的扩散通量（或称传质通量），那么显然只有当
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时，才能保证扩散到界面的A恰好反应完，且生成的B也恰好能运输走，A和B都不会在界面上堆积；三个步骤中哪一个速度比较慢，哪一个就控制了总反应的速度，称此步为“控速环节”。当有控速环节时，A或B会在界面上有堆积。
� EMBED Equation.3  ���
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